梦之线和实验站配置一览表
	线站编号
	BL09U

	光源类型和参数
	双插入件EPU58, EPU148

	样品处同步辐射光特性
	能量范围
	20-2000eV(水平偏振),74eV(全偏振)

	
	能量分辨
	35000@867eV

	
	样品处光通量
	3.51011phs/s/0.01%BW@800eV

	
	样品处光斑尺寸
	20m30m

	实验站
	实验站设备
	ARPES站：光电子能谱仪（ARPES）包括超高能量分辨率的电子能量分析器，自带He灯，六轴样品冷却架可冷却至12K；配备快速进样及样品预处理系统（溅射、加热）
PEEM站：消像差光电子显微谱（AC-PEEEM/LEEM）
配备电子枪，汞灯，进行LEEM/UV-PEEM成像;
配备快速进样及样品预处理系统（溅射、加热）

	
	实验方法
	1、基于同步辐射或UV灯的角分辨光电子能谱;
2、LEEM/UV-PEEM/X-PEEM成像及微纳区光电子发射谱

	测试要求
	样品
	ARPES站：块状单晶，可真空解理（尺寸<10mm左右）
PEEM站：导电/或半导体基底，与腔体兼容蒸发源

	
	申请人背景
	申请人必须具备娴熟的超高真空技能，有使用基于实验室光源的光电子能谱仪或光电子显微成像的实际工作经验
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联系人
	邹鹰电话：（021）3393-2089，电子邮件：zouying@sinap.ac.cn






